
J i

: I u}
ii J

j

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

KRZEMOWE FOTOOGNIWA POMIAROWE BPYP 07
BPYP 08

Fotoogniwa BPYP 07 i BPYP 08 przeznaczone są do pomiarów natę­
żenia i mocy promieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni. 
Struktury ¿wiatłoozułe tyoh fotoogniw wykonywane są techniką 
planarną w krzemie. Powierzchnia światłoczuła w kształcie kołaO0 polu 1 cm*" pokryta jest waratwą przeciwodblaskową.
Fotoogniwa BPYP 07 montowane są w obudowach metalowych z pła­
skim oknem szklanym^ giętkimi wyprowadzeniami.
Fotoogniwa BPYP 08 montowane są w obudowach metalowych z pła­
skim oknem szklanym, z gniazdem BNC 50. Wymiary obudów BPYP 07
1 BPYP 08 pokazano na rys. 1 i 2.

Powierzchnia światłoczuła
Płaskie okno szklane
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Rys.1. Obudowa fotoogniwa BPYP 07
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Rys> 2. Obudowa fotoogniwa BPYP 08

DOPUSZGŻALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Zakres temperatur otoczenia 
w czasie pracy

Temperatura przechowywania
\

Natężenie prądu fotoelektryeznego 
przy długotrwałym oświetleniu

Natężenie prądu fotoelektryeznego 
dla ozasów ekspozycji nie większych 
niż 20 s

Natężenie promieniowania padającego 
na powierzchnię światłoczułą

t. , — -40 t +70 C ’ amb
t = -40 r +70%' stg

I . = 0,5 mAPmax f

I = 3.miA - Pmax

E4 =1 mW/cm2 Xmax

;
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /t , = 25 0/amb

Nazwa parametru Symbol J edn. 'Wartość Warunki
min. typ. max. 'pomiaru

Czułość prądowa 
na promieniowa- 
nie monochroma­
tyczne

A/W *) 0,38 ¡\ = 600 nm 
l\= 100/uW ■ 
Rt- 1 kQ

J j

*y 0,43  ̂ = 900 nm 
P*= 100/uW
R_k l/kQ
h

Czułość prądowa 
na promieniowa­
nie emitowane 
przez źródło 
żarowe

^¿A/lx 0,5 0,6
Tb= 2856 K
E ^  1000 lx
Rt=s 100 £2 

Ju

Liniowy zakres 
pracy z- dokład-r. 
nością i V/o 5636 \ URL raV 0+1 o o' 0+1 60

Pojemność
elektryczna 0 nF 20 * *  = 0 

UR ” 0

Fotoogniwa selekcjonowane są na trzy grupy A , B , c / t

~ dla BFYP 07A
(bpyp oba)

- dla BPYP 07B
' (BPYP 08B)

- dla BPYP 070
(BPYP 08C)

S^ =• 600nm > 0,35 A/»V

=- 6’00hm > 0,3' A/W 
Sx = 900nra >0,4 A/W

► » v
= 900nm >0,45 A/W

**) patrz rys.4•, U - spadek napięcia na rezystancji obciąże­
nia wywołany przepływem prądu fotoelektrycznego.
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Rys,3. Względna charakterystyka widmowa osu^ośoi
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Rvs 4 Zależność prrtdu fotoelektrycznego mierzonego jako spadek 
S n i ' k a  na oporno^, otcią»«*« pd natężenia promieniowania 

<Ua różnych wartości rezystancji obciążenia

,100000



BP 
Y Pr

 07
 

BP
YP

-08
- 5 -

Ry
s.

5. 
Wz
gl
ęd
na
 
ch
ar
ak
te
ry
st
yk
a 

ką
to
wa
 
cz
uł
oś
ci
.



6 -

U W A G A ;  Na specjalne zamówienie fotoogniwa BFYP 07 
LFYP 08 mogą być dostarczone z atestem podającymi

1/ Czułość prądową na promieniowanie monochro­
matyczne - S^ w A/W 

2/ Względną ćharakterystykę widmową czułości 
3/ Czułość prądową na promieniowanie emitowane 

przez źródło o temperaturze barwowej 
Tb * 2856 K - S^ w ^uA/lx

4/ Liniowy zakres praoy 
5/ Pojemność elektryczną
6/ Charakterystykę kątową czułości mierzoną 

w dwóch prostopadłych płaszczyznach 
Pomiary wykonywane są w temperaturze otoczenia 25°C. 
Dokładność pomiaru Ŝ  i - + 5% «.
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